


























专利名称(译) 有机发光二极管显示基板，其制造方法，有机发光二极管显示面板和显示装置

公开(公告)号 US20200161555A1 公开(公告)日 2020-05-21

申请号 US16/520814 申请日 2019-07-24
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当前申请(专利权)人(译) 成都京东方​​光电科技有限公司.
京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 TANG FUQIANG
AN CHENGGUO

发明人 TANG, FUQIANG
PARK, TONGJIN
AN, CHENGGUO
XU, JINXING

IPC分类号 H01L51/00 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/0023 H01L51/0097 H01L2251/5338 H01L51/5225 H01L2251/5315 H01L51/5234 H01L27/3241 
H01L51/0021 H01L51/0022 H01L51/56

优先权 201811382009.8 2018-11-20 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种有机发光二极管显示基板，其制造方法，有机发光二
极管显示面板以及显示装置。 由于大尺寸的顶部发射有机发光二极管元
件需要显示亮度，因此阴极的电阻不应太大，因此阴极应制成较大的厚
度，但如果阴极的厚度较大 如果过大，则元件的光出射率可能降低。 因
此，在本公开的实施例中，可以以栅格结构形成阴极，从而在保证其显
示亮度的同时保证高的出光率。 阴极由金属纳米材料制成。
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